Opis przedmiotu

1. Nazwa przedmiotu: Podstawy elektroniki i miernictwa

2. Kod przedmiotu: 11.3 INF.ELM.02

3. Jezyk wyktadowy: polski

4. Kierunek: Informatyka

5. Specjalnag¢: -

6.Rok: |  Semestr: 2

7. Tytul/stopien oraz imie i nazwisko prowadzcego przedmiot
dr inz. Janusz Dudziak

8. Tytuty/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostatych zlonkow zespotu

9. Formy zaje¢ wchodzce w sktad przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zatizenia

Cwiczenia/ | Laboratorium/
Forma zajc¢ Wyktad Cwiczenia Cwiczenia Projekt Seminarium
tablicowe praktyczne
Liczba
godzin w 30 15
semestrze
Forma Kolokwium Kolokwium |
. : ocena
zaliczenia testowe
sprawozda

10.Liczba punktow ECTS: 3
11.Poziom: podstawowy

12.Wymagania wskpne:

Wiadomdaci z matematyki (liczby zespolone), analizy matgmatej (rachune
rozniczkowy i catkowy, rozwgzywanie rowna rozniczkowych) i fizyki.

13.Cele ksztatcenia

=

Celem zaj¢ jest zapoznanie studentow z podstawowymi prawastycdacymi obwodow
elektrycznych i elektronicznych w stanie ustalonymnieustalonym, jak réwnie ze

potprzewodnikowe elementy elektroniczne (diodyningstory, tyrystory), fizyczne zasa
ich dziatania, modele oraz podstawowe konfigurgmjacy. Nadto wprowadzone zost
podstawowe zasady zycia przyradéw pomiarowych, rachunku datéw i budowy

zjawiskami w takich obwodach. Wprowadzone zastajéwniez podstawowe

przetwornikdw pomiarowych.

14.Opis tresci ksztatcenia w ramach poszczegolnych form zgj:
14.1.Wyktad:



- Podstawowe prawa obwodow elektrycznych

« Metoda symboliczna liczb zespolonych analizy obwedaéstanie ustalonym

« Metody analizy ztaonych obwodow RLC w stanie ustalonym przy wymusazeni
sinusoidalnym

- zagadnienie rezonansu

« Zagadnienia mocy w obwodach RLC przy wymuszeniusidalnym

- Stany nieustalone w obwodach

« Charakterystyki ogstotliwosciowe obwodow

- Podstawy fizyczne dziatania elementow potprzewookikch

« Modele elementow potprzewodnikowych

«  Wiasndci elementdéw potprzewodnikowych: konfiguracje, pupkacy, stany pracy,
charakterystyki.

« Podstawowe uktady wzmacniaczy tranzystorowych

« Narzdzia pomiarowe

« Metody pomiarowe i rachunekgalow

« Przetworniki pomiarowe wielksi elektrycznych i nieelektrycznych

14.2.CwiczenialCwiczenia tablicowe

14.3.Laboratorium/ Cwiczenia praktyczne

Pomiar napicia i natzenia pgdu - Pomiar rezystancji - Pomiar mocy - Badanie athuv
RLC - Badanie elementow elektronicznych - Badakiadbdw elektronicznych .

15. Literatura podstawowa:

1. S. Osowski, K.Siwek, MSmiatek: Teoria obwoddw Oficyna Wydawnicza PW
Warszawa 2006.

2. Praca zbiorowa: "Elektrotechnika i elektronika diéeelektrykow", Warszaw:
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.

3. A. Chwaleba, M. Pomski, A. Siedlecki: Metrologia elektryczna Warszawa

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003

16. Literatura towarzyszaca

J. Osiowski, J. Szabatin: Podstawy teorii obwoddw,Il, 1ll, WNT, Warszawa, 1995

W. Wawrzyski, Podstawy wspotczesnej elektroniki, Oficyna WyRbl. Warszawskie|

Warszawa, 2003




Przedmioty kierunkowe



